
 1 ثانوي تقني رياضي   3دروس وأنشطة في مادة التكنولوجيا هندسة كهربائية للسنة

تقني رياضي ثانوي  3المستوى: 

 هندسة كهربائية

 ةأنشطة لمادسلسلة 

 :التكنولوجيا

 التضخيم في الاستطاعة

 2023-2022دراسية:السنة ال

 

 دارة المنبه الصىتي :01نشاط: 

 ٌزي الذاسة؟ ما اسم :1س

باستؼمال وثائق الصاوغ استخشج توتش الؼتبت  :2س

 D1,D2للثىائيتيه 

 ثم اختش المقاحل المىاسبت للذاسة مغ تبشيش الاجابت. 

 

 

 

 

 

 

 

 02نشاط : 

ػلما أن  Tr2، بشس اختياس الؼىصش  PR=600Wارا كاوت استطاػت مقاومت التسخيه  Tr2: أركش اسم ودوس الؼىصش1س

    VDRM=400V   ,  ITRMS=4Aخصائصً ٌي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 ثانوي تقني رياضي   3دروس وأنشطة في مادة التكنولوجيا هندسة كهربائية للسنة

 33نشاط : 

 .D7,D6ودوس الثىائيتان  3:ماٌو دوس الطابق1س

 RL=8حيث  RLلشذة التياس في الحمولت  IC maxاحسب القيمت الؼظمى  :2س

 .PU maxاحسب الاستطاػت المفيذة الأػظميت  :3س

 ؟ فسش بياوتً التاليت: (5)الشكل T1المقحل : ماووع 4س

VGSth=3V , VDSS=50V , ID=1A                        

 

 

 34نشاط : 

 :دارة التحكم في الكهرومغناطيس

 في حالت الاوسذاد للمقحل. VCEفي حالت التشبغ والتوتش Ic، أحسب شذة التياس  40: ػلما أن مقاومت المشحل 1س

 : اػتمادا ػلى وثيقت الصاوغ لمقاحل داسليىتون ، اختش المقحل المىاسب للتشغيل؟ ػلل اجابتك.2س

 

 


